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紫外线激发后KCl:Cu+的光激励发光  
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摘要  用固相反应法制备了KCl:Cu+多晶样品。经紫外光辐照后，用560 nm的光照射能产生近紫外蓝光的光激

励发光。研究表明，Cu+作为发光中心，经紫外光辐照后并没有产生Cu+到Cu2+的变价，即Cu+不是空穴俘获

中心，而阴离子空位充当电子陷阱。当激发后的样品受到光激励时，电子与空穴中心或VK心复合后将能量传递给

Cu+离子，产生d-s跃迁的特征发射。  
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